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Telefunken Diode BYV15 Datasheet

BYV12...BYV 16

Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter, z.B. fur zeilenfrequenten Betrieb im
Fernsehgerit und Schaltnetzteile

Besonders Merkmale:
@ Glaspassivierte Sperrgchicht @ Soft recovery Verhalten
@ Hermetisch dichtes Gehduse @ Kleiner Sperrstrom

=18 LE ]

Sinterglasgehiuse
50D 57
Gewicht max. 0,5 g

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten
Sperrspannung, Periodische Spitzenspearrspannung

Fig. 1 BYWV 12 Up = Unnma 100 W
BYWV 13 U=l 400 W
BYV 14 Uy =Uppma GO0 W
BYV 15 Uy = Upern 80O W
BYV 16 Ue=Uo, 1000 W
StoldurchlaBstrom
t,=10 ms - 40 A
Pericdischer DurchlaBspitzenstrom [ —— a A
Durchlagstrom, Mittelwert
g =180 Tmh=25“|:.‘ Fig. 2,5 IFA."..' 1,5 A
Sperrschichttemperatur ?'I 176 C
Lagerungstemperaturberaich '|"::|“:I -B5....+175 s
Maximale Warmewiderstinde
Sperrschicht-Umgebung
{=10mm, T =konstant Fig. 3 L 45 KW
auf Leiterplatte im Raster 26 mm  Fig. 4 R 100 KW
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Min. Typ. Max.
Kenngrilen
Ti = 25 *C, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung
=14 Uy 15 '
Sperrstrom
U = Uy Iy 1 5 1.}
UR'UHRM'T.“‘E““E IR 60 150 1.3
Rickwartserholzeit
=054 1L=1AIi=02564A . 300 ns
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